ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
SERVICO DE POS-GRADUAGAO

ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRICOES AO PROCESSO SELED
PROGRAMA EM ENGENHARIA ELETRICA. EDITAL PPGEE N.°102017

A Comissao Coordenadora de Programa (CCP) do Pnagda Pos-Graduacdo em Engenharia
Elétrica (PPGEE) da Escola Politécnica da Univaidde Sdo Paulo (EPUSP) torna publica a
abertura de inscricbes para a selecdo de candida®scursosstricto sensu de Mestrado,
Doutorado e Doutorado Direto do PPGEE, para o tlivge de 2017, e estabelece abaixo as
normas para o processo de selecao.

1. DAS DISPOSICOES GERAIS
1.1. Poderao participar do processo seletivo pataso de:

* Mestrado: candidatos portadores de diploma de gg@aue os formandos que colarem
grau em cursos de graduacédo reconhecidos pelo NE=E @ata da matricula. Ndo sera
aceita graduacdo obtida em licenciatura curta, ccord estabelece o Artigo 40 do
Regimento de Pds-Graduacédo da Universidade de &#o. P

* Doutorado: candidatos portadores de: (i) titulovdsstre obtido até a data da matricula
em programa nacional reconhecido pela CAPES oud{ploma de mestrado com
equivaléncia reconhecida pela USP ou (iii) diplateanestrado com reconhecimento no
territorio brasileiro.

» Doutorado Direto: é facultado a candidatos quesdjam portadores do titulo de mestre
obtido no exterior e que nao tenha reconhecimeateqlivaléncia pela USP ou em
territorio brasileiro (ii) concluiram a graduacaont excepcional rendimento, avaliado
pela Comissao de Ingresso do PPGEE; (iii) portaddesduplo diploma de graduacéo,
com parte de sua graduacdao realizada no exterior.

1.2. O processo seletivo para Mestrado e Doutobackto sera realizado em trés etapas: anélise
de documentacao, avaliagcdo de conhecimento e aoguig processo seletivo para Doutorado
sera realizado em duas etapas: andlise de docuwéergarguicao.

1.3. Séo oferecidas 150 vagas para o Mestradovagéds para o Doutorado e Doutorado Direto,
nao sendo obrigatdrio o preenchimento total destgas.

1.4. O PPGEE possui seis areas de concentracaapes: €£ngenharia de Sistemas (3139),
Microeletronica (3140), Engenharia de Computacad41y Sistemas Eletrbnicos (3142),
Sistemas de Poténcia (3143) e Engenharia Biom¢gticat).

1.5. Cabe ao candidato escolher, para ingresso,dasiaeis areas de concentracdo do PPGEE,
além de indicar potenciais orientadores selecionatimtre aqueles credenciados na area de
concentracao escolhida.

1.6. Cabe ao candidato indicar na inscricado, enpoaapropriado, se pleiteia Bolsa de Estudos
do PPGEE.

1.7. Aos futuros egressos do curso de Mestradoasgaiigado o titulo de Mestre em Ciéncias,
Programa: Engenharia Elétrica, Area de concentragfi®la em que o aluno for matriculado.

1.8. Aos futuros egressos do curso de Doutoraddautorado Direto sera outorgado o titulo de
Doutor em Ciéncias, Programa: Engenharia Elétdgaa de concentracdo: aquela em que o
aluno for matriculado.
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1.9. Informacdes sobre as areas de concentrag@iplaias, corpo docente, linhas de pesquisa,
normas, regimentos e regulamentos, estdo dispenivaéi pagina Web do PPGEE,
http://www.ppgee.poli.usp.br.

1.10. O resultado da avaliacdo obtida pelo candlidat processo seletivo sera valido por 36
meses, podendo o candidato matricular-se no PP@E&emeriodo, desde que um orientador
credenciado no PPGEE assine o termo de compromissorientacdo do candidato e seu
respectivo projeto de pesquisa.

1.11. A realizagéo do processo seletivo sera coaddepela CCP, auxiliada por uma Comissao
de Ingresso composta por orientadores do PPGEE.

1.12. Casos omissos serdo decididos pela CCP d&ePPG

2. DA SELECAO PARA O MESTRADO

2.1. As inscri¢cbes paraamalise de documentacado curso de Mestrado deverdo ser efetuadas
até 15 de novembro de 2016devendo todos os documentos listados na secédb, 8drem
enviados em formato PDF (com tamanho maximo de BOG&da um deles), para os seguintes
e-mails, conforme a Area de Concentracdo escolipgaee.3139@usp.br (Engenharia de
Sistemas), _ppgee.3140@usp.br (Microeletrbnica), ee@i4l@usp.br (Engenharia de
Computacao), ppgee.3142@usp.br (Sistemas Eletsnigpgee.3143@usp.br (Sistemas de
Poténcia) ou_ppgee.3154@usp.br (Engenharia Biomgdiou, como alternativa, serem
entregues, em versao impressa, na secretaria dBEPPG

2.1.1. A relacdo de documentos a serem entreguaspascricdo no Processo de Sele¢éo do
Mestrado do PPGEE é a seguinte:

a) Formulario de Inscricdo no Processo de Selecado rdgrdma de Pds-Graduagdo em
Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Usidade de S&o Paulo (disponibilizado
em _http://ppgee.poli.usp.br/formularios/ - Forarid de Inscri¢do);

b) Documento com foto (RG ou passaporte);

c) Histérico escolar da graduacéo;

d) Diploma da graduacéo ou certificado de conclusémacao de grau da graduacao;

e) Link do curriculo Lattes atualizado;

f) Comprovante de Prova de Conhecimentos alternatuando for o caso, conforme
disposto no item 6 deste Edital;

g) Comprovante de Proficiéncia em Inglés, nivel Mekiraguando for o caso, conforme
disposto no item 9 deste Edital;

h) Projeto de Pesquisa de Mestrado.

2.1.2. Cabe ao candidato providenciar o envio aGHEEE por parte de recomendantes, duas
cartas que possam fazer uma avaliacdo a seu mesfminforme instrucdes no site
http://ppgee.poli.usp.br/formulariosCarta de Recomendacao).

2.1.3. A andlise de documentacdo sera feita cora has requisitos do item 2.1.1., sendo
aprovado o candidato que cumpri-los integralmente

2.1.4. A lista indicando os candidatos aptos pa@adiacdo de conhecimento sera divulgada em
21 de novembro de 2016a pagina Web do Progranttp://www.ppgee.poli.usp.jr/

2.2. Naavaliacdo de conheciment®era aplicada uma Prova de Conhecimentos n@&lide
novembro de 2016as 14hs00, no Prédio de Engenharia Elétrica d#5PP Ha a possibilidade
de realizacdo da prova a distancia, conforme dispoe item 7 deste Edital. Ha exames
alternativos para a Prova de Conhecimentos, coefalieposto no item 6 deste Edital.
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2.2.1. A Prova de Conhecimentos versara sobre t@aspdégndamentais da area, conforme
disposto no item 5 deste Edital. Sera aprovadandidato que obtiver 5 (cinco) ou mais pontos
na Prova de Conhecimentos, que vale 10 (dez) po®tqeseso da avaliacdo de conhecimento
corresponde a 50% da média final.

2.2.2. A lista indicando os candidatos aptos paaegaicao sera divulgada €0@ de dezembro

de 2016 na pagina Web do Prograntstp://www.ppgee.poli.usp.jr/

2.3. Naarguicéo o candidato sera avaliado oralmente, por uma bemastituida por ao menos
dois membros designados pela CCP, em data e haggitdados pela Comisséo de Ingresso do
PPGEE no periodo d&gs a 09 de dezembro de 2016la avaliacdo serdo considerados, entre
outros itens: o curriculo do candidato, as cartasedomendacao, o tema de pesquisa e aderéncia
a area em que deseja concentrar seus estudos,esmipndo 0s aspectos técnicos da area de
concentracdo escolhida pelo candidato, bem comaediaacéo ao curso (integral ou parcial).
Sera aprovado o candidato que obtiver 5 (cincanais pontos na Arguicdo, que vale 10 (dez)
pontos. O peso da argui¢cdo corresponde a 50% da firéad.

2.4. Poderdo ser aceitos no curso de Mestrado dBEPP mediante disponibilidade de
orientador e conforme o niumero de vagas divulgaitenEdital, os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior a 5 (cinco) nas duas Ultinegapas de avaliacdo (avaliacdo de
conhecimento e arguicdo). A média final sera a em@dnderada com os pesos dispostos nos
itens 2.2.1 e 2.3. A selecado dos candidatos redwdta uma lista ordenada, em funcédo da média
ponderada das pontuacfes obtidas nas trés etapaalidedo. O resultado seré divulgadolein

de dezembro de 2016)a pagina Web do Prograntatp://www.ppgee.poli.usp.hr/

2.5. Para a matricula como aluno regular do PP@E&andidato devera ainda comprovar a
proficiéncia na lingua inglesa no nivel para ingoeso Mestrado, conforme disposto no item 9
deste Edital.

3. DA SELE(;AO PARA O DOUTORADO DIRETO

3.1. As inscricdes paraanalise de documentacaao curso de Doutorado Direto deverdo ser
efetuadas até5 de novembro de 2016devendo todos os documentos listados na sec¢é 3.1
serem enviados em formato PDF (com tamanho maxien@0®KB cada um deles), para os
seguintes e-mails, conforme a Area de Concentregéahida; ppgee.3139@usp.br (Engenharia
de Sistemas),_ppgee.3140@usp.br (Microeletroniggigee.3141@usp.br (Engenharia de
Computacéo), ppgee.3142@usp.br (Sistemas Eletnigpgee.3143@usp.br (Sistemas de
Poténcia) ou_ppgee.3154@usp.br (Engenharia Biomgdiou, como alternativa, serem
entregues, em versdo impressa, na secretaria dBBPPG

3.1.1. No ato da realizac&o da inscricdo deverédpreenchidas pelo candidato as informacdes
solicitadas e anexados os seguintes documentaalidigdos, em formato PDF:

a) Formulario de Inscricdo no Processo de Selecédo rdgréma de PoOs-Graduacdo em
Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Usidade de S&o Paulo (disponibilizado
em http://ppgee.poli.usp.br/formularios/ - Formigd&le Inscricao);

b) Documento com foto (RG ou passaporte)

c) Historico escolar da graduacéo;

d) Diploma da graduacao ou certificado de conclusémacao de grau da graduacao;

e) Historico escolar do mestrado (quando houver e ro@gm incompleto);

f) Link do curriculo Lattes atualizado;
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g) Comprovante de Prova de Conhecimentos alternatjuando for o caso, conforme
disposto no item 6 deste Edital.
h) Comprovante de Proficiéncia em Inglés, nivel Daador quando for o caso, conforme
disposto no item 9 deste Edital.
i) Projeto de Pesquisa de Doutorado.
j) Carta justificativa do candidato para ingresso routbrado Direto, com documentagéo
apropriada para comprovacao do perfil descritdem iL.1 deste Edital.
3.1.2. Cabe ao candidato providenciar o envio aGHEHEE por parte de recomendantes, duas
cartas que possam fazer uma avaliacdo a seu mesfminforme instrucdes no site
http://ppgee.poli.usp.br/formulariosCarta de Recomendacao).
3.1.3. A andlise de documentacdo sera feita cora has requisitos do item 3.1.1., sendo
aprovado o candidato que cumpri-los integralmente.
3.1.4. A lista indicando os candidatos aptos pa@adiacdo de conhecimento sera divulgada em
21 de novembro de 2016a pagina Web do Prograntatp://www.ppgee.poli.usp.dr/
3.2. Naavaliacdo de conheciment®era aplicada uma Prova de Conhecimentos n@&lide
novembro de 2016as 14hs00, no Prédio de Engenharia Elétrica diSPPHa a possibilidade
de realizacdo da prova a distancia, conforme dispoe item 7 deste Edital. Ha exames
alternativos para a Prova de Conhecimentos, comfalieposto no item 6 deste Edital
3.2.1. A Prova de Conhecimentos versara sobre t@aspdégndamentais da area, conforme
disposto no item 5 deste Edital. Sera aprovadandidato que obtiver 5 (cinco) ou mais pontos
na Prova de Conhecimentos, que vale 10 (dez) po®tqeeso da avaliacdo de conhecimento
corresponde a 50% da média final.
3.2.2. A lista indicando os candidatos aptos paaegaicao sera divulgada €08 de dezembro
de 2016 na pagina Web do Prograntstp://www.ppgee.poli.usp.jr/
3.3. Naarguicéo o candidato sera avaliado oralmente por uma bamestituida por a0 menos
dois membros designados pela CCP, em data e haggitdados pela Comisséo de Ingresso do
PPGEE no periodo d&gb a 09 de dezembro de 2016la avaliacdo serdo considerados, entre
outros itens: o curriculo do candidato, as careasedomendacdo, sua maturidade cientifica e
académica para um doutorado, o projeto de pesguagaréncia a area em que deseja concentrar
seus estudos, compreendendo 0s aspectos técnicasea@ade concentracdo escolhida pelo
candidato, bem como sua dedicacdo ao curso (ihtegrparcial). Sera aprovado o candidato
que obtiver 5 (cinco) ou mais pontos na Arguicage gale 10 (dez) pontos. O peso desta etapa
corresponde a 50% da média final.
3.4. Poderao ser aceitos no curso de DoutoraddoDiiee PPGEE, mediante disponibilidade de
orientador e conforme o nimero de vagas divulgabenEdital, os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior a 5 (cinco) nas duas Ultiretspas de avaliacdo (avaliacdo de
conhecimento e arguicdo). A média final sera a empdnderada com o0s pesos dispostos nos
itens 3.2.1 e 3.3. A selecéo dos candidatos redwdta uma lista ordenada, em funcdo da média
ponderada das pontuacdes obtidas nas trés etapaaldgdo. O resultado sera divulgadolin
de dezembro de 2016)a pagina Web do Prograntatp://www.ppgee.poli.usp.r/
3.5. Para a matricula no PPGEE, o candidato dearedia comprovar a proficiéncia na lingua
inglesa no nivel para ingresso no Doutorado, coméadisposto no item 9 deste Edital.
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4. DA SELECAO PARA O DOUTORADO

4.1. As inscri¢des paraamdlise de documentacado curso de Doutorado deverdo ser efetuadas
até 15 de novembro de 2016devendo todos os documentos listados na secédb, 4drem
enviados em formato PDF (com tamanho maximo de BOG&da um deles), para os seguintes
e-mails, conforme a Area de Concentracdo escolipgaee.3139@usp.br (Engenharia de
Sistemas), _ppgee.3140@usp.br (Microeletrbnica), ee@i4l@usp.br (Engenharia de
Computacao), ppgee.3142@usp.br (Sistemas Eletsnigpgee.3143@usp.br (Sistemas de
Poténcia) ou_ppgee.3154@usp.br (Engenharia Biomgdiou, como alternativa, serem
entregues, em versao impressa, na secretaria dBEPPG

4.1.1. No ato da realizacdo da inscricdo deverapreenchidas pelo candidato as informacoes
solicitadas e anexados os seguintes documentaalidiggios, em formato PDF:

a) Formulario de Inscricdo no Processo de Selecdo rdgrdéma de PoOs-Graduacdo em
Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Usidade de S&o Paulo (disponibilizado
em http://ppgee.poli.usp.br/formularios/Formulério de Inscrigéo);

b) Documento com foto (RG ou passaporte)

c) Histérico escolar da graduacéo;

d) Diploma da graduacéo;

e) Histérico escolar da pos-graduacéo;

f) Diploma ou certificado de conclusdo do mestrado;

g) Comprovante do reconhecimento do titulo de Mestoimoandidato, quando realizado no
exterior, conforme disposto no item 1.1 deste Edita

h) Link do curriculo Lattes atualizado;

i) Comprovante de Proficiéncia em Inglés, nivel Daador quando for o caso, conforme
disposto no item 9 deste Edital.

j) Projeto de Pesquisa de Doutorado.

4.1.2. Cabe ao candidato providenciar o envio aGHEE por parte de recomendantes, duas
cartas que possam fazer uma avaliacdo a seu mesfminforme instrucdes no site
http://ppgee.poli.usp.br/formularios/ Carta de Recomendacdo), sendo uma dessas pessoas
preferencialmente, seu orientador de mestrado.

4.1.3. A andlise de documentacdo sera feita coma has requisitos do item 4.1.1., sendo
aprovado o candidato que cumpri-los integralmente.

4.1.4. A lista indicando os candidatos aptos paaegaicdo serd divulgada €02 de dezembro

de 2016na pagina Web do Prograntdtp://www.ppgee.poli.usp.Qr/

4.2. Naarguicdo o candidato sera avaliado oralmente por uma bemestituida por ao menos
dois membros escolhidos pela CCP, em data e hagendados pela Comissao de Ingresso do
PPGEE no periodo d&g a 09 de dezembro de 2016la avaliacdo serdo considerados, entre
outros itens: o curriculo do candidato, as carasedomendacdo, sua maturidade cientifica e
académica para um doutorado, o projeto de pesguagaréncia a area em que deseja concentrar
seus estudos, compreendendo 0s aspectos técnicaseaade concentracdo escolhida pelo
candidato, bem como sua dedicacdo ao curso (ihmtegrparcial). Sera aprovado o candidato
que obtiver 5 (cinco) ou mais pontos na Arguicam gale 10 (dez) pontos

4.3. Poderdo ser aceitos no curso de Doutorado RIBEE, mediante disponibilidade de
orientador e conforme o niumero de vagas divulgabenEdital, os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior a 5 (cinco) na etapa deigéigusendo esta a média final. A selecdo dos
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candidatos resultara em uma lista ordenada em dudeamédia ponderada das pontuacdes
obtidas nas duas etapas de avaliacdo. O resuka@disulgado em4de dezembro de 2016

4.4. Para a matricula como aluno regular do PP@E&andidato devera ainda comprovar a
proficiéncia na lingua inglesa no nivel para ingoeso Doutorado, conforme disposto no item 9
deste Edital.

5. DA PROVA DE CONHECIMENTO

5.1. A Prova de Conhecimento, exigida aaliacdo de conhecimentgpara ingresso no
Mestrado e no Doutorado Direto, tem contetdo eBpegara cada area de concentracdo. Todas
as areas de concentracao fardo provas de muliptdha. Cada prova constara de 25 questdes,
sendo que o candidato devera resolver 16 dessaggagesempre dentro da prova de cada area,
conforme conteudos especificados a seguir.

5.1.1. Area de ConcentracBagenharia de Sistemagcodigo 3139):

a) Algebra linear (5 questdes): vetores nd,Rquacdes lineares, matrizes, espacgos vetoriais e
subespacos, bases e dimensédo, transformacdesedipeaatrizes e operadores lineares,
determinantes, autovalores e autovetores. Biblitsgréilgebra linear - Cole¢do Schaum,
Seymour Lipschutz, McGraw-Hill do Brasil, 1973. @afos 1 a 9.

b) Controle (10 questdes): transformada de Laplace, analisesgesta transitoria e de regime
estacionario, analise do Lugar das Raizes, prdetistemas de controle pelo método do Lugar
das Raizes, analise de resposta em frequénciaigug sistemas de controle pela resposta em
frequéncia. Bibliografia: Engenharia de Controleddmo, K. Ogata, Person/Prentice-Hall, Sdo
Paulo, 4.2 ed., 2003. Capitulos 2, 5, 6, 7, 8 @ex@dto as secdes que tratam de aplicacbes
utilizando o Matlab).

c) Probabilidades (5 questdes): espacos amostrais e definicdo aximande probabilidade,
probabilidade condicional e independéncia, fornugdeBayes, variaveis aleatorias, distribuicdes
binomial, de Poisson e normal. Bibliografia: Prabdade - Colecdo Schaum, Seymour
Lipschutz, Makron Books, 1994. Capitulos 3, 4,6 e

d) Solucdo de equacdes diferenciais ordinarias lineaganvariantes no tempo de 12 e 22
ordens (5 questdes): solugcdo empregando transformada @adea solucdo empregando
resposta natural e forcada. Bibliografia: (i) Erttgmn de Controle Moderno, K. Ogata,
Person/Prentice-Hall, Sdo Paulo, 4.2 ed., 2003.it@ap2 (desconsiderar as se¢bes que se
refiram a aplicacbes do Matlab). (i) Modelagem ien8acdo, C. Garcia, EDUSP, 1997.
Capitulo 13.

5.1.2. Area de Concentrachficroeletronica (codigo 3140):

a) Circuitos elétricos (5 questdes): conceitos basicos, bipolos e quddepfuncdo de rede,
analises nodal e de malhas, propriedades geraisedas lineares (teoremas de Thevénin e
Norton), redes de primeira e segunda ordem. Bitdita L.Q. Orsini, D. Consonni — Curso de
Circuitos Elétricos, vol. 1 e 2, 22 edigéo, Ed. &dgBlicher, 2002. Capitulos 1-2, 3-4 e 5-6.

b) Eletronica (5 questdes): conceitos basicos de semicondujaresio pn, polarizacéo direta e
inversa, circuitos com diodos, transistor MOS, ciadsticas elétricas, operacdo em pequenos
sinais e modelos, amplificador MOS, inversor 16gi@OS. Bibliografia: Sedra, A.S. and Smith,
K.C. Microeletrénica. Pearson Prentice Hall, 5ac&al Capitulos 3 e 4.
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c) Calculo (5 questdes): limites e continuidade de funcbess, rearivadas em funcbes de uma
variavel unidimensional, integracdo em fungdesrda variavel unidimensional. Bibliografia: L.
H. Guidorizzi, Um curso de Célculo. v.1. 2.ed. R® Janeiro, Livros Técnicos e Cientificos
Editora S.A., 1989. Cap 3, 7-9 e 11.

d) Programacéao (5 questdes): variaveis inteiras e reais, expressimeéricas e logicas, lacos e
execucado condicional, vetores e matrizes, arquiestrutura de dados. Bibliografia: A.L.
Forbellone, Logica de programacédo: construcdo gerihos e estruturas de dados. Makron,
1993, 2000.

e) Quimica e Materiais (5 questdes): atomos, ions e moléculas, tiposgdedn, ligacdo forte e
fraca, coordenacgdo atbmica, tipos de materiaiasp@te eletrdnico no soélido, condutividade
elétrica, metais, isolantes, semicondutores irgdos e extrinsecos, bandas de energia,
comportamento magnético, comportamento oOptico.i®jbhfia: Van Vlack L. H. Principio de
Ciéncia e Tecnologia dos Materiais. Editora EdgBhidcher Ltda. 202 reimpressdo — 2014.
Capitulos 2 e 5.

5.1.3. Area de Concentracd®ngenharia de Computacdo (codigo 3141): a Prova de
Conhecimentos desta area contera questdes quenvensae os trés temas a segastruturas

de dados(8 questdes)algoritmos e programacao(8 questdes)conceitos de computacago
questdes)pilhas, filas, grafos e arvores, logica formalagéles, algoritmos, complexidade de
algoritmos, circuitos l6gicos, maquinas de estawitof maquina de Turing, linguagens formais.
Bibliografia: Gersting, J. Mathematical Structufes Computer Science. 6th. Edition, W.H.
Freeman, 2007 (ou sua versdao em portugués: Fundasnbtatematicos para a Ciéncia da
Computagdo — um tratamento moderno de matemasceeth. 3 edicdo, LTC, 2004).

5.1.4. Area de Concentrac&stemas Eletronicogcodigo 3142)

a) Probabilidades (5 Questdes): conceitos basicos de probabilidatfesiaveis aleatérias
discretas; Variaveis aleatérias continuas; Disitdm de probabilidade conjunta. Bibliografia:
Estatistica Aplicada e Probabilidade para Engeaked. C. Montgomery e G. C. Runger. LTC,
2012. Capitulos 2 a 5.

b) Algebra linear (5 Questdes): sistemas de equacdes lineares, esgeoaais, transformacdes
lineares, produto escalar e ortogonalidade, autossle autovetores. Bibliografia: Algebra
Linear com AplicagBes. Howard Anton e Chris Rorigsokman 2001, 82.ed. Capitulos 1, 4, 5,
6,7e8.

c) Calculo (5 Questbes): funcdes reais, limites e continedatbrivadas de fungbes de uma
variavel, integracdo de funcdes de uma variavehli®jrafia: Calculo: Volume 1. James
Stewart. Ed. Cengage Learning do Brasil, 2014.tGlms de 1 a 6.

d) Circuitos elétricos e eletronicog5 Questdes): bipolos: resistor, indutor e capacdnalise
de circuitos lineares simples em corrente contimmnglise de circuitos lineares simples em
corrente alternada; teoremas de Norton e Thévecincuitos com diodos; amplificador
operacional; transistor MOS. Bibliografia: Fundatesnde Engenharia Elétrica; G. Rizzoni.
Bookman 2013. Capitulos 2, 3, 4, 8,9 e 11.

e) Fundamentos de computacao e circuitos 16gicdS Questdes): (i) Variaveis inteiras e reais,
expressdes numeéricas e légicas, lacos e execugdiciomal (enquanto, para, se-entdo-senéo),
vetores e matrizes. Os enunciados deste temaasditos em um pseudocddigo estruturado. (ii)
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Sistemas de numeracdo e cadigos. Circuitos l6diésgcos. Circuitos l6gicos combinacionais.
Flip-Flops e dispositivos correlatos. Bibliografi@ Material de disciplinas de Introducdo a
Computacéao: http://www.ime.usp.br/~macmulti; C Céetp e Total. Herbert Schildt. Pearson,
1997, 3° edicdo. Capitulos: 2, 3 e 4. (ii) Sistelagtais: Principios e Aplicagbes. R. J. Tocci,
N.S. Widmer e G. L. Moss. Pearson Prentice-Hah,elD, 2007. Capitulos 2 a 5.

5.1.5. Area de Concentrac&istemas de Poténcigcodigo 3143): a Prova de Conhecimentos
desta area contera questfes que versam sobreocostemas a seguimaquinas elétricas e
acionamentos (5 questbes)sistemas de poténcig5 questdes)gletrbnica de poténcia(s
guestdes)automacéo industrial (5 questdes) energia (5 questdes). Bibliografia: (i) Cardoso,
J. R. Engenharia Eletromagnética. Campus Editd@a];2(ii) Falcone, A. G. Eletromecéanica -
vol. 1 e 2. Ed. Edgard Blicher, 2006; (iii) Bim, Maquinas Elétricas e Acionamento. Elsevier
Editora. 2014, (iv) De Oliveira, C. C. B., Schmi#t, P., Kagan, N., Robba, E. J. Introducéo a
sistemas elétricos de poténcia: componentes sgagtrEdgard Blucher. 2005; ; (v) Mohan, N.
Undeland, T. M. Power electronics: converters, i@ppibns, and design. John Wiley & Sons.
2007; (vi)Castrucci, P., De Moraes, C. C. Engenharia de Aatém Industrial, 2a. edi¢do. LTC.
2007; e (vii) Goldemberg, J., Lucon, O. Energiajdvmbiente e Desenvolvimento, 3a. edicao.
Ed. EDUSP.

5.1.6. Area de ConcentragcBagenharia Biomédica(codigo 3154):

a) Matematica Elementar (7 questdes): funcdes, trigonometria, sistemasaligs e matrizes,
geometria analitica Bibliografia: IEZZI, Gelson. (2004). Fundamenta®e Mateméatica
Elementar. S&o Paulo: Editora Atual.

b) Biologia (9 questdes): organizacdo funcional do corpo honeacontrole do meio interno;
neurofisiologia; sistema motor; sistema cardioriresgrio. Bibliografia: Guyton & Hall Tratado
de Fisiologia Médica, John E. Hall, 12. Edi¢do,0 Bé Janeiro-RJ: Elsevier, 2011. Capitulos 1,
5,54,9,10,11 e 37.

c) Eletricidade (9 questbes): circuitos elétricos, transformadd_adglace. Bibliografia: L. Q.
Orsini, D. Consoni. Curso de Circuitos Elétricosgd®, v.1, Sdo Paulo-SP: Edgard Blucher,
2002. Capitulos 1, 2, 7, 8;

6. DAS ALTERNATIVAS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO EEXAME DE BOLSAS

6.1. Todas as seis areas de concentracdo acei@GREO(Graduate Record Examination), com
validade até a data méaxima da inscricdo ao procdstivo do PPGEE. Para ser dispensado da
Prova de Conhecimentos, o candidato deve apresemtaresultado de pelo menos o posto
percentil 50 do GRE Geral (informacdes sobre o @REhttp://www.ets.org/gre).

6.2. Somente para as areas de concentracao Micéoeta, Engenharia de Computacéo e
Sistemas Eletronicos (codigos 3140, 3141 e 314pemivamente) € aceito o “Exame Nacional
para Ingresso na Pos-graduacdo em Computacédo” (BMBLrealizado nos ultimos dois anos.
Caso o candidato apresente resultados melhorggiais ia média nacional observada no ano do
exame, o candidato sera dispensado da Prova dee€lor@ntos (informacdes sobre o
POSCOMP enfttp://www.sbc.org.brinicio » Educacdo » POSCOMP).

6.3. Somente para a area de concentracdo Micramailedr (codigo 3140) é aceito o “Exame
Unificado das Pdés-Graduagbes em Fisica” (EUF) zadti nos ultimos dois anos. Caso o
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candidato apresente resultados melhores ou iguaédé nacional observada no ano do exame,
o candidato sera dispensado da Prova de Conheosndmformacdes sobre o EUF em
http://www.ifsc.usp.br/~posgraduacao/inf/exameld@ifio2.php).

7. DA EXECUGAO A DISTANCIA

7.1. Alternativa para execugao a distancia da Prova de @hecimentos.Os candidatos
residentes fora do estado de Sao Paulo e dentBoadd ou candidatos residentes fora do Brasil
terdo a alternativa de fazer a Prova de Conhecoseain uma das instituicdes de ensino
cadastradas no PPGEE, conforme sera divulgado _eém//Matvw.ppgee.poli.usp.br. Um
professor para cada instituicdo cadastrada esigpardvel via internet para receber os exames
no dia e horarios estipulados para a prova nestalEQ tramite sera feito pela Comissao de
Ingresso do PPGEE diretamente com o professorstituigdo cadastrada. Apos a concluséo de
cada exame, o professor devera enviar imediataragmiava digitalizada, via email.

7.2. Alternativa para execucéo a distancia da arguicagara realizar a arguicdo a distancia, o
candidato devera garantir acesso a internet devgllb@idade para arguicao, utilizando recursos
de troca de voz e imagens via internet (como Sk@mmgle Talk, etc) na data e horéario
agendados pelo PPGEE.

8. DA BOLSA DE ESTUDOS

8.1 Os candidatos interessados em concorrer asasBals Estudo oferecidas pelo PPGEE
(Mestrado e Doutorado) deverdo manifestar tal @stee em campo apropriado do Formulario de
Inscricdo (disponibilizado enhttp:/ppgee.poli.usp.br/formularios/ Formulario de Inscrigédo);
da pagina Web http://www.ppgee.poli.usp.br, formelcetodas as informacdes solicitadas.

8.2 Os candidatos ao curso de Mestrado interessadd3olsa de Estudos deverao realizar um
Exame de Bolsa especifico no @8 de novembro de 2016das 18h00 as 20h00 horas, ou 0
GRE Geral. O conteutdo do Exame de Bolsas esta cadbli na pagina Web
http://www.ppgee.poli.usp.be devera ser feito de forma presencial. O camulidain nota
inferior a 5 (cinco) ou desempenho inferior ao pgstrcentil 50 do GRE Geral (informacdes
sobre o GRE em http://www.ets.org/gre) sera conadtie reprovado no Exame de Bolsas. A
nota dos candidatos aprovados no Exame de Bol$aR# serd utilizada em conjunto com a
avaliacdo do curriculo e histérico de orientacadadlsistas de seu orientador como elementos
classificatorios para atribuicdo de Bolsas de Extud

8.3 Os candidatos ao curso de Doutorado e Doutddaéto interessados em Bolsas de Estudos
estdo dispensados de tal exame. A classificacacaudidatos para atribuicdo de Bolsas de
Estudos dar-se-a por intermédio da avaliacdo ddécalw e historico escolar de seu programa de
mestrado, em conjunto com o curriculo e histérie@dentacéo de bolsistas de seu orientador.

9. DA PROFICIENCIA EM INGLES

9.1. A proficiéncia em lingua inglesa € exigidatdgos os alunos para matricula como alunos
regulares.

9.1.1. Para o Mestrado exige-se aprovacao em exi@m@oficiéncia em lingua inglesa com
tradugcédo e compreensao de texto.

9.1.2. Para o Doutorado exige-se aprovacdo em exken@oficiéncia em lingua inglesa em
redacao, traducéo e compreensao de texto.
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9.2. O aluno estrangeiro nativo de paises de linglasa podera ser dispensado da exigéncia da
proficiéncia em lingua inglesa, a critério da CGP RPGEE. Para isso o candidato devera
encaminhar solicitagdo a CCP com justificativag@uthentos comprobatorios.

9.3. O exame de proficiéncia em lingua inglesaa pas cursos de Mestrado e Doutorado,
realizado nos ultimos dois anos pelo Centro de uasgda Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciéncias Humanas da USP (CL-FFLCH-USP) ou equitadefvide itens 9.6, 9.7 e 9.8 deste
Edital), sdo aceitos pelo PPGEE. O edital (_ Poli-PPGEB com as instru¢cdes para inscricao e
demais procedimentos encontra-se no Imip://clinguas.fflch.usp.br/content/proficiénciare
inglés

9.4. Como alternativa ao exame oferecido pelo CLEHUSP, os candidatos que possuem um
certificado de aprovacdo em exame(s) que adota(eycala citada no item 9.5 deste Edital,
deverdo anexar sua versdo em formato PDF no campmopreado durante sua inscricao via
internet na pagina Wehttp://www.ppgee.poli.usp.brO certificado apresentado devera ter
validade até a data méxima da inscricdo ao prosedstivo do PPGEE.

9.5. O PPGEE adota a escala "Common European Frankest Reference for Languages”
(http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.phgs niveis exigidos sdo B1 para candidatos ao
curso de Mestrado e B2 para os candidatos ao derBmutorado.

9.6. Outros casos serdo analisados individualmasiee CCP do PPGEE mediante solicitacdo
encaminhada pelo candidato com documentacéo coatprab

10. DA MATRICULA

10.1 Os candidatos aprovados no processo selegiwer@b efetuar sua matricula, pessoalmente
ou por procuracdo simples, na Secretaria do Pragrden P0s-Graduacdo em Engenharia
Elétrica, situada a Av. Professor Luciano Gualharavessa 3, 158, CEP 05508-010, Cidade
Universitaria, Sao Paulo, SP, Brasil, em data a dewulgada no site do PPGEE
(http://www.ppgee.poli.usp.br/).

10.2 Os candidatos estrangeiros aprovados no pmaedetivo deverdo efetuar sua matricula
pessoalmente, no mesmo local descrito no item Bamente podem ser admitidos e mantidos
nos cursos de PoOs-Graduacdo oferecidos pela USRdauapresentarem o documento de
identidade valido e de visto temporario ou permemgoe 0s autorize a estudar no Brasil.

10.3 No ato da matricula o candidato devera entiegdocumentos a seguir descritos:

a) Impressao do Requerimento de Matricula preeaatadintegra (disponivel na pagina Web
http://www.ppgee.poli.usp.br), assinado pelo alampelo orientador;

b) Uma fotografia 3x4 recente;

c) Coépia simples da Cedula de Identidade (RG) ogisRe Nacional para Estrangeiros
(RNE);

d) Cépia simples do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF)

e) Copia do extrato da consulta de dados de itag#o, emitido pelo Sistema Nacional de
Cadastramento de Registro de Estrangeiros juntiéid’Federal — SINCRE (somente para
estrangeiros);

f) Copia do Passaporte das partes de identificac@isto, ou outro documento original do
solicitante que possa complementar as informac@gudlificacdo civil faltantes no
SINCRE (somente para estrangeiros);
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g) Copia simples, frente e verso, do(s) Diplomalgyidamente registrados, Historico(s)
Escolar(es) Completos dos Cursos de Graduacéo teadesse pertinente; ou Certificado(s)
com a data de outorga do grau obtido em curso dduacao oficialmente reconhecido;

h) Comprovante de Proficiéncia em Inglés, no nileeturso: Mestrado ou Doutorado (apenas
para ingresso como aluno regular);

i) Projeto de Pesquisa assinado e datado pelotadi@ne aluno, segundo modelo disponivel
http://ppgee.poli.usp.br/formularios/ - Instruc@esa Preparacao do Projeto de Pesquisa,
j) Formulario de Proposta Académica, assinado p@ntador credenciado no PPGEE
(disponibilizado em_http://ppgee.poli.usp.br/fotarios/ - Proposta Académica) ;

k) Comprovacédo de que seu Curriculo Lattes encaeti@tualizado.

11. DATAS IMPORTANTES

11.1. MESTRADO E DOUTORADO DIRETO

Até 15/11/2016 — Inscri¢cdo para o processo seletivo

21/11/2016 — Divulgacéao da lista dos candidatosritts.

28/11/2016, das 14h00 as 17h00 — Prova de Conhettime

28/11/2016, das 18h00 as 20h00 — Exame de Bolsgm(a Mestrado).

01°/12/2016 — Data maxima para recebimento no PRi{aEEuas cartas de recomendacéo.
02/12/2016 — Divulgacao dos convocados para agagui

De 05/12/2016 a 09/12/2016 — Realiza¢ao da arguicao

14/12/2016 — Divulgacao do resultado da selecdngfesso.

Data a ser divulgada no site do PPGEE (http://w\pgee.poli.usp.br/) — Matricula na Secretaria
do PPGEE

14/12/2016 — Divulgacao da lista classificatérianoms candidatos aptos a serem indicados para
receber uma Bolsa de Estudos de Mestrado do PPGEE.

11.2. DOUTORADO (com mestrado reconhecido)

Até 15/11/2016 — Inscri¢cdo para o processo seletivo

21/11/2016 — Divulgacéao da lista dos candidatosritts.

01°/12/2016 — Data maxima para recebimento no PRiaEEuas cartas de recomendacéo.
02/12/2016 — Divulgacao dos convocados para agagui

De 05/12/2016 a 09/12/2016 — Realiza¢ao da arguicao

14/12/2016 — Divulgacao do resultado da selecdngfesso.

Data a ser divulgada no site do PPGEE (http://w\pgee.poli.usp.br/) — Matricula na Secretaria
do PPGEE

14/12/2016 — Divulgacao da lista classificatérianoms candidatos aptos a serem indicados para
receber uma Bolsa de Estudos de Doutorado do PPGEE.

11.3. Prova de Proficiéncia em Inglés do CL-FFLCHRU(Mestrado e Doutorado) Edital
1611 Poli-PPGEE inscricdo e informagdes ehitp://clinquas.fflch.usp.br/content/proficiencia-

em-ingles
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